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Емтихан түрі
ЖАЗБАША ЕМТИХАН (қашықтықтан басқару)
   UC Univer жүйесінде билет сұрақтарына жазбаша жауап (3 сұрақ). Прокторинг – қазіргі, автоматты, плагиатқа жауаптарды тексеру.

    Талап етеді: компьютер, веб-камера, микрофон, тыныш бөлме және бөлмеде рұқсат етілмеген адамдардың болмауы.
Емтихан платформасы: UC Univer
Емтихан пішімі: Стандартты
Емтихан түрі: Жазбаша
регламенті
емтихан Univer IS жүйесіндегі кестеге сәйкес жүргізіледі,

«Емтихан кестесі» қойындысы.Объем – 3 часа на 3 вопроса.
 Сұрақтардың жалпы базасы пәннің кредиттері бойынша 15-тен 45-ке дейін сұрақтарды қамтиды. Сұрақтар Univer АЖ-дағы сауалнамаға жүктеліп, жіберіледі 

LMS Oqylyq, мұнда мұғалім топтарға бекітіледі.

Paint және басқа да бағдарламалық пакеттерді оқытушының ұсынысы бойынша пайдалануға рұқсат етіледі (оқытушылар бағдарламалық қамтамасыз етуді бекітілгендер тізіміне енгізу үшін тиісті сұраныс беруі керек. Кафедраға тапсырылады).

Мәтіннің бірегейлігін жүйе автоматты түрде тексереді. Кез келген мәселелер бойынша 50%-дан астам қарыз пайызының болуы = жазғы семестр.

Тексеруді ректораттың мамандары жүргізеді. Студенттің билеттегі сұрақтарға жауаптарының сәйкестігін емтихан алушы бағалайды.)
Емтихан қабылдаушы жазбаша емтихан аяқталғаннан кейін 48 сағат ішінде Oqylyq LMS баллдарын қолмен ауыстыра отырып, Univer АЖ-да аттестаттау парағын жабады.
Ережелер мен бағалау критерийлері
	Бағалау саясаты және аттестация
	Жиынтық бағалау 
Бағалау және сертификаттау саясаты Жиынтық бағалау:

Қорытынды баға

Жауаптар:

1-сұрақ + 2-сұрақ + 3-сұрақ = 100%

Төмендегі қатынасқа сәйкес

95 – 100%: A 90 – 94%: A-

85 – 89%: B+ 80 – 84%: B 75 – 79%: B-

70 – 74%: C+ 65 – 69%: C 60 – 64%: C-

55 – 59%: D+ 50 – 54%: D- 0 – 49%: F
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Список основных тем экзаменационных вопросов

1. 
Классификация приборов полупроводниковой оптоэлектроники.

2. Принцип действия и область применения оптоэлектронных устройств.

3. Жарық шығарғыш диод. Инжекциялық электролюминесценция. Жарық шығаратын конструкцияларды өндіру.
4. Экситонные и биэкситондық спектрлері. Гетероқұрылым.

5. Фотодиоды и фототранзисторы.

6. Солнечные элементы. Фотовольтаика. 

7. Полупроводниковые лазеры.

8. Фуллерены и нанотрубки.

9.  Методы повышения эффективности солнечных элементов.

10. Фотометрические и энергетические характеристики оптического излучения.
11.  Оптическое поглощение, пропускание и отражение от нанокластеров.
12.  Фотолюминесценция нанокристаллического кремния.
13. : Оптроны. Устройство и принцип действия оптронов. Структурная схема оптрона.
14. Волоконно-оптические системы связи. Общие сведения.
